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Dispositifs réarmables PolySwitch® Raychem (suite)

Fig. 9 — Série SMDF Fig. 10 — Série miniSMDF Fig. 11 — Série microSMDF
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) _ ° Les dimensions extrémement faibles des _dlsposmfs rearmables'mmlSMDF en font Cette série de produits est congue pour des applications 4 montage en
Cette série de produits est congue pour les a montage en surface. un excellent choix pour les ports de claviers et de souris, les équipements SCSI, surface. Lencombrement réduit des composants permet Finstallation sur
Le courant de maintien des produits varie entre 0,3 A et 3,0 A et les tensions entre 6 et 60 V. les blocs de piles, les circuits imprimés et supports, les modems et téléphones d N de circuits imprimé b e d pd N i
Ces dispositifs sont idéaux pour des applications de circuits imprimés haute densité dans cellulaires et le matériel électronique portatif. Emballage CMS pour assemblage es cartes de circuits imprimés encombrés et dans de petits appareils pour
des ordinateurs et périphériques d'ordi , des é de et ique par rapport aux CMS, le miniCMS offre : une réduction de dimensions 'utilisateur final, tels que des appareils photo numériques, des PDA et des
des applications électroniques générales. lls sont congus pour étre soudés par refusion sur de 40 %, un déclenchement 300 % plus rapide, une réduction de 50 % de résistance ordinateurs de poche. Les nouveaux dispositifs a faible courant de maintien
un circuit imprimé a I'aide des procédés normaux de montage en surface. Emballé selon la c.c., une réduction de 66 % de profil, une réduction de poids de 80 % et une facilité sont idéaux pour protéger les capteurs industriels et les systémes de saisie
norme EIA-481. de remplacement du dispositif NANO 2 dans de multiples d’applications. de données.
Fig. 12 — Série nanoSMDF (encombrement de 1206) Fig. 13 — Série picoSMDF (encombrement de 0805)
La série picoSMD(F) est congue pour les derniéres
La série nanoSMD(F) réduit la taille des générations des ports de communications, des
composants a un encombrement de 087 (2.21) ports E/S et des périphériques de stockage a
? 1206, presque la moitié de celui de la = T 1=1.032 hautes fréquences, et propose aux concepteurs
B série microSMD(F) et un quart de celui 057* (.81) de circuits le plus petit composant de protection
+ de la série miniSMDF trés demandée. Le (1 45) : contre les surintensités PPTC pour I'électronique
- é i . lic et inf tique. La taille réduits
| A | |<C tfmps de_ dec\enchemem_ le plus rapide de ‘ grand public et informa ique. La taille réduite du
I'industrie. Des dimensions plus petites 024 1< .024. . composant, son temps de déclenchement court et
Top View Side View économisent 'espace de carte et le codt. (.60) (.60) sa faible dissipation en font une solution logique
Compatible avec I'assemblage électronique et innovante pour la conception de cartes de
a grand volume. circuits imprimés haute densité.
Courant nominal | Courant | Rq max. Prix unitaire de
Tension (20 °C) (R) max. initial Reconnu - pouces (mm) Ne de réfé bande coupée Bande et bobinet N° de référence
Fig. | max. | Stabilité Trip§ (A) Q) par A (max.) B (max.) C (max.) Digi-Key 1 10 100 Qté Prix Raychem
13.2 0.75 1.50 100 0.45 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) MINISMDCO75FCT-ND 42 .37 .34 2,000 203.28/M | MINISMDCO75F-2
24 0.75 1.50 40 0.29 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.051 (1.30) MINISMDCO075F242CT-ND .53 .46 42 1,500 254.95/M | MINISMDC075F/24-2
8 1.10 220 100 0.21 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) MINISMDC110FCT-ND .35 .30 28 2,000 165.17/M | MINISMDC110F-2
24 1.10 2.20 20 0.18 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.051 (1.30) MINISMDC110F242CT-ND .53 .46 42 1,500 254.95/M | MINISMDC110F/24-2
6 125 250 100 0.14 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) MINISMDC125FCT-ND 4 .36 .33 2,000 197.35/M | MINISMDC125F-2
10 16 1.25 2.50 100 0.14 UL TOV. GSA 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) MINISMDC125F162CT-ND A7 A .38 2,000 229.54/M | MINISMDC125F/16-2
6 1.50 3.00 100 0.1 ’ ’ 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) MINISMDC150FCT-ND 42 .37 .34 2,000 203.28/M | MINISMDC150F-2
12 1.50 2.80 100 0.11 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) MINISMDC150F122CT-ND A7 A .38 2,000 229.54/M | MINISMDC150F/12-2
24 1.50 3.00 20 012 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.066 (1.68) MINISMDC150F242CT-ND .59 .51 A7 1,000 284.59 | MINISMDC150F/24-2
9 1.60 320 100 0.10 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) MINISMDC160FCT-ND Eal .36 .33 2,000 197.35/M | MINISMDC160F-2
8 2.00 4.00 100 0.07 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.048 (1.22) MINISMDC200FCT-ND A7 40 .37 2,000 224.46/M | MINISMDC200F-2
6 2.60 5.00 100 0.04 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.029 (0.74) MINISMDC260FCT-ND A7 40 .37 2,000 224.46/M | MINISMDC260F-2
Série microSMDF — Conforme a RoHS
30 0.05 0.15 10 50 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.034 (0.85) MICROSMDOO5FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.82/M | MICROSMDO005F-2
30 0.10 0.25 10 15 0.135(3.43) 0.110 (2.79) 0.034 (0.85) MICROSMDO10FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.82/M | MICROSMDO10F-2
6 0.35 0.75 40 13 0.135(3.43) 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) MICROSMDO35FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.82/M | MICROSMDO35F-2
1 13.2 0.50 1.0 40 0.90 UL TOV. CSA 0.135(3.43) 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) MICROSMDO50FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.82/M | MICROSMDO50F-2
6 0.75 15 40 0.40 ' ' 0.135(3.43) 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) MICROSMDO75FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.82/M | MICROSMDO75F-2
6 1.10 22 40 0.21 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.019 (0.48) MICROSMD110FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.82/M | MICROSMD110F-2
6 1.50 3.00 40 0.11 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.048 (1.22) MICROSMD150FCT-ND 42 .37 .34 4,000 205.25/M | MICROSMD150F-2
6 1.75 3.50 40 0.08 0.135(3.43) 0.110 (2.79) 0.030 (0.76) MICROSMD175FCT-ND 43 .37 .34 4,000 206.67/M | MICROSMD175F-2
Série nanoSMDF — Conforme a RoHS
48 0.16 0.45 10 1.10 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.039 (1.00) NANOSMDCO016F-2CT-ND M .35 .32 3,000 195.66/M | NANOSMDCO16F-2
24 0.20 0.42 100 2.6 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) NANOSMDC020FCT-ND 4 .35 .32 3,000 195.66/M | NANOSMDC020F-2
16 035 0.75 20 1.40 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) NANOSMDCO035FCT-ND Eal .35 .32 3,000 195.66/M | NANOSMDCO035F-2
12 13.2 0.50 110 100 0.8 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) NANOSMDCO50F/13.2CT-ND A4 .35 .32 3,000 195.66/M | NANOSMDOC50F/13.2-2
6 0.75 1.50 100 0.40 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.048 (1.22) NANOSMDCO75FCT-ND 4 .35 .32 3,000 195.66/M | NANOSMDCO75F-2
6 1.10 220 100 0.20 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.039 (1.00) NANOSMDC110FCT-ND 42 .36 .33 3,000 199.05/M | NANOSMDC110F-2
6 1.50 3.00 100 0.11 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.035 (0.89) NANOSMDC150FCT-ND 42 .36 .33 3,000 199.05/M | NANOSMDC150F-2
Série picoSMDF — Conforme a RoHS
3] 6 [ 03 o075 | 20 [ 140 [ uLTivesa | — ] — [ — [ PicosmpoasF-2cT-nD 41 35 32 4,000 195.82/M | PICOSMDO35F-2
1 Pour obtenir le numéro de référence de bande et bobine, remplacer CT-ND par TR-ND. § Déclenchement
N < . . ™ =
Protecteurs de surtension a thyristors SiBar™ Raychem D
Les protecteurs de surtension a thyristors SiBar permettent de protéger les équipements de télécoms et de  Dimensions : pouces (mm)
communication de données sensibles contre les surtensions, y compris les surtensions dues a la foudre,
et fonctionnent comme des composants de shunt en réponse a une tension dépassant la tension de
retournement. Conforme avec les normes principales, telles que GR-1089 Core, ITU-T-K20/K21, CEI61000-4-5 [+.220 (5.59) = 3
et FCC part 68, et UL1950. Les composants SiBar offrent une protection bidirectionnelle rapide aux =180 (4.57) /a— c e 'y G
équipements de communication en réseaux, notamment les cartes de lignes numériques et analogiques, les ‘A C h :! .095 (2.41) |
modems xDSL et RNIS, les boitiers décodeurs, les équipements Tl, les équipements de voix sur IP (VoIP) et — Dl e = ;: — e E ] | -
Ialimentation par Ethernet (PoE). B -325?1‘ - 0.008 (0.200) F F
Caractéristiques : * Protection contre les tensions transitoires bidirectionnelles ¢ Impédance élevée a I'état t (0.51)
bloqué < Tension basse & I'état passant e Capacité de surtension élevée « Mode de défaillance en court- Configuration de pastille recommandée
circuit * Technologie a montage en surface
Vom | VBo U] V1 [C1as0v|C2a2v| ITSm Prix unitaire de
max. | max.| min. max. | typique | typique | min. - pouces (mm) N° de référence bande coupée Bande et hobinet N° de référence
W] m | ®| e | 6| ® A | 8 [ ¢ [ o | e | F | & |pigikey 110 100| e [ Prix | Raychem
Boitier standard SMA (JEDEC DO-214AC)
20 [3e5] 150 [ 40| 16 | a1 | 22 [o1t529) | 0065165 | 0016 (041) | 0.060(1.52) | 0.079 2.00) [ 0079 200) | 0.079 (2.00) | TvA270SA-LOT-ND 45 39 35] 5000 | 20413 | TvA2708AL
Boitier standard SMB (JEDEC DO-214AA)
6 | 20 | 50(typ.) | 40 | — 50 28 | 0.155(3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012(0.31) | 0.050(1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVBOO6SB-LCT-ND 125 107 98| 2,500 | 597.65/M | TVBOO6SB-L
25 40 150 4.0 — 65 41 | 0.155(3.94) | 0.087(2.20) | 0.012(0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB0O25RSC-LCT-ND 77 .67 61| 2500 369.97/M | TVB025RSC-L

1 Pour obtenir le numéro de référence de bande et bobine, remplacer CT-ND par TR-ND.

DigicOReel® Laplupart des écoupé

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.
fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(suite)

sur une Digi-Reel®. Pour connaitre la référence de bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.
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